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Isda bark mohlul monokristallarini almagq iigiin tathiq edilon gidalandirict xalitanin
asanligla hazirlanma yolu Lklif edilmisdir. Qidalandirict istiQamatlonmis kristallizasiya tisulu
ilo hazirlanir. Koasilmazlik tonliyinin halli ilo sibut edilmisdir ki, bu ciir hazirlanmis xolita
kristallagma cabhasinda ifrat soyumant aradan qaldinr ki, bu da monokristal yetisdirilmasi
ucuin alverisli sarait yaradir.

Acar sozlar: gidalandirict xslite, istiqamatlonmis kristallizasiya, kristallagma cobhasi.

Guclu segreqasiyaya malik olan bark mohlullarin monokristallarimi kris-
tallasma cobhasinds “ifrat soyuma” bas verdiyi {i¢iin anonovi tisullarla yetisdir-
mok bdyuk ¢atinliklor yaradir. Bu ¢atinliklorin aradan qaldirilmasinin prinsipial
yolu [1]-da verilmigdir. Bu prinsipa gora binar bork mohlullarin monokristalini
almaq komponentlordon birinin monokristalinin yetisdirilmasi ilo baslanir.
Digar komponent prosesin gedisi zamani tadricon ona olave edilir. Bu prinsipi
hoyata kegirmak praktiki olaraq iki yolla miimkiindiir: 1) gidalandirict tatbiq
etmoklo arintidon dartma yolu ilo vo 2) zona aritma Usulu ilo. Qatilig1 boyiik
olan bark mahlullarin monokristallarinin gdyarme siirati bir sira hallarda ¢ox
kicik olur. Ona g0roa praktiki mogsadlor tiglin yararh olgiilordo monokristallar
yetisdirmok uzun muddatli vaxt talob edir. Belo hallar {igiin kristal yetisdirmoni
zona aritmo Usulu ilo hoyata kegirmok daha slveriglidir. Lakin bunun ti¢iin talob
olunan sartlori 6dayan Xxolita dlzaltmok talob olunur. Hazirk: isdo Xalitanin
istigamatlonmis kristallagsma yolu ilo dizaldilmasi varianti toklif edilmisdir.

Bunun dglin xalita avvalcadan elo hazirlanir ki, onun boyunca tarkibin
paylanma ganunu kristallasma cobhasinds ifrat soyumani aradan qaldirmaga
imkan versin vo belsliklo do monokristalin yetismasine sorait yaratsin.

Isci xolitoni diizoltmok ticiin komponentlorin binar bork mahlulun talob
olunan torkibina uygun miqdarlar1 silindrik ampulaya doldurulur vo onun
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daxilinds yuksak vakuum yaradildigdan sonra onun agiq ucu qaynaq edilorok
hermetik hala gotirilir. Ampuladak: bitiin kiitlo oaridilorak bircins hala go-
tirildikdon sonra o, saquli vaziyyatdos yerlogdirilir vo material istigamotlonmis
kristallasmaya ugradilir. Prosesin sxemi sokil 1-do gOstorilmisdir.

Xalita boyunca torkibin paylanmasini miiayyan edok. Onun hindurliyu
L, en kasiyinin sahasi S, kristallagsma siiroti (ampulanin harokat surati) o
olsun.

Ikinci komponentin xolitodoki madds migdarmmin sabitliyi sortini belo
yazariq:

Sok. 1.

VoCo = S(L-0t)C, (1) = [V, (OC, (D)dt (1)

C,- ilk anda, C_(t)-t aninda orimis maye hissada, C, (t) - kristallagmis hissodo
ikinci komponentin konsentrasiyasi, V,(t)=Sot- kristallasmis hissonin t
anindaki hacmi, V, = SL - xalitonin ilkin hacmidir.

Hor iki torafdon zamana goro birinci tartib torams alaq:

~S(L - vt)C, + SvC, = SuC,(t) 2)
Ikinci komponentin birincido paylanma amsali
C, (1)
k =—K 3
c (©)

9

oldugunu nozars alaq:
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(L—0t)C, (1) =v(L-K)C, (t)

yaxud
dC, (t) 1-k
c,() L_tdt @
1y
Buradan:
InC,(t)= (k—l)ln(k—t}r InA (5)
L

In A - integrallama sabitidir. (5)-don alariq:

C.()= A&—tj 7 (6)

A sabitinin baslangic sortindan tapagq:
t=0 oldugda C_(0) =C,-dir. Onda (6)-dan

L k-1 . ~ v k-1
ondt] a2

(7)-ni (6)-da yerino yazag:

c (t):C{%J (%—tj 7 :Co(l—%tj 7 ()

Xalita boyunca tarkibin paylanmasi bels olar:

C, (t) =kC, (t) = kC, (1—”—3 _ )

Gorundayd kimi, xslita boyunca paylanma onun en kasiyinin sahasindan asili
deyil. L=80mm oldugda k=2 va k = 0,1 giymatlori G¢lin ikinci komponentin
(10
0
nisbati 2 giymatindon baslayaraq, xotti olaraq azalarag xslitanin son ucunda
sifra baraboar olur, ikinci halda iss 0,1-don baslayaraq zaif stiratlo artir. Buradan
aydin olur ki, k >1 olduqgda xalitani “torsina gevirib” istifads etmok lazimdir,
k <1 oldugda iss xalitani gevirmok lazim deyil.

xalita boyunca paylanmasi sokil 2 va 3-do verilmisdir. Birinci halda
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JIETKUI CIIOCOB U3rOTOBJIEHMS MOJANUTHIBAIOIINX CJIUTKOB IS
HOJYYEHUA MOHOKPUCTAJIJIOB BUHAPHBIX TBEPJIBIX PACTBOPOB

B.N.TATUPOB, A.U.CAJIMAHOBA, T.I'.TKAD®APOB, H®.I'AXPAMAHOB
PE3IOME

B pabore mpetoxkeH JeTKUil criocod MPUTrOTOBIIEHUS MOANMTHIBAIONINX CIUTKOB IS
BBIPAIIMBAHUSI MOHOKPHCTAJUIOB OMHAPHBIX TBEPIBIX PacTBOPOB. [IOMMHUTHIBAIOMINI CIIMTOK
M3TOTAaBJIMBAETCS HANpaBJIEHHOM KpucTau3anued. PenieHneM ypaBHEHHS HENPEPBIBHOCTU
JIOKa3aHO, YTO Takas IMOJINTKA YCTPaHSET MepeoxiaxaeHne y ppoHTa KpUCTaUTM3aAIMH, YTO
CIOCOOCTBYET POCTY MOHOKPHCTALIA.

KnroueBsble ci10Ba: NOANMUTHIBAIOMINI CITUTOK, HAINlpaBJIeHHAsl KpUCTaJUIN3ays, GpoHT
KPHCTAJUTU3ALHH.

AN EASY METHOD OF PREPARATION OF FEEDING ALLOYS FOR SINGLE
CRYSTAL GROWTH OF BINARY SOLID SOLUTONS
V.I.TAHIROV, A.LSALMANOVA, T.Q.JAFAROV, N.F.GAHRAMANOV
SUMMARY

An easy method of preparation of feeding alloys offered is bean for single crystal
growth. The feeding alloy is prepared by the directional crystallization. The method has been

proved by analyzing the continuity equation and applied to Ge — Si solid solutions.
Key words: feeding alloys, the directional crystallization.

Redaksiyaya daxil oldu: 19.03.2014-c il
Capa imzalandy: 04.07.2014-cl il

109



